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典型應用
精准型高電壓高端負載電流監視器 輸出誤差與負載電流的關係曲線
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3.2MHz、0.8V/µs、
低功率、Over-The-Top
高精度運算放大器

特  點
■ 輸入共模範圍：V– 至 V– + 76V
■ 軌到軌輸入和輸出
■ 低功率：每個放大器的電源電流為 315μA
■ 工作溫度範圍：–55°C 至 150°C
■ VOS：±50μV (最大值)
■ CMRR、PSRR：126dB
■ 反向電池保護至 50V
■ 增益帶寬積：3.2MHz
■ 規格在 5V 和 ±15V 電源
■ 高電壓增益：1000V/mV
■ 無相位反轉
■ 無電源上電時序問題
■ 單路 5 引腳 SOT-23 (ThinSOTTM) 封裝
■ 雙路 8 引腳 MSOP 封裝
■ 四路 22 引腳 DFN (6mm x 3mm) 封裝

應  用
■ 高端或低端電流檢測
■ 電池 / 電源監視
■ 4mA 至 20mA 發送器
■ 高電壓數據採集
■ 電池 / 便攜式儀表

描  述
LT®6015/LT6016/LT6017 是單通道 / 雙通道 / 四通道軌到
軌輸入運算放大器，具有修整至低於 50μV 的輸入失調電
壓。這些放大器可採用單電源和雙電源工作 (總電壓為 3V 
至 50V)，每個放大器僅吸收 315μA 的電流。LT6015 / 
LT6016/LT6017 具有反向電池保護功能，在高達 50V 的
反向電源電壓條件下，其吸收電流非常之小。

LT6015/LT6016/LT6017 的 Over-The-Top® 輸入級專為
在嚴酷環境中提供額外的保護而設計。輸入共模範圍從 V– 
擴展至 V + 及以上：這些放大器可在輸入高至 V – 以上達 
76V 的條件下運作 (這與 V+ 無關)。內部電阻器負責保護輸
入免遭低於負電源達 25V 之瞬變故障的損壞。LT6015 / 
LT6016/LT6017 能驅動高達 25mA 的負載，並可以在使
用達 200pF 的容性負載時保持穩定的單位增益。可增設任
選的外部補償組件以將容性負載驅動能力擴展至 200pF 以
上。

LT6015 可提供 5 引腳 SOT 封裝。LT6016 雙通道運放採
用 8 引腳 MSOP 封裝。LT6017 則可提供 22 引腳無引線 
DFN 封裝。
      、LT、LTC、LTM、Linear Technology、Over-The-Top 和 Linear 標識是凌力爾特公司的
註冊商標，ThinSOT 是凌力爾特公司的商標。所有其他商標均為其各自擁有者的產權。

http://www.linear.com.cn/LT6015
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訂購信息
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訂購信息

對於規定工作溫度範圍更寬的器件，請咨詢凌力爾特公司。    * 溫度等級請見集裝箱上的標識。有關非標準含鉛塗層器件的信息，請咨詢凌力爾特公司。
如需瞭解更多有關無鉛器件標記的信息，請登錄：http://www.linear.com.cn/leadfree/
如需瞭解更多有關卷帶規格的信息，請登錄：http://www.linear.com.cn/tapeandreel/

 
 
 

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

絕對最大額定值
(注 1)

電源電壓 (V+ 至 V–) ...................................  60V，–50V
輸入差分電壓 .......................................................  ±80V
輸入電壓 (注 2) .........................................　80V，–25V
輸入電流 (注 2) .................................................  ±10mA
輸出短路持續時間 (注 3) ......................................... 連續

溫度範圍 (注 4、5)
    LT6015I/LT6016I/LT6017I ..............  –40°C 至 85°C
    LT6015H/LT6016H/LT6017H ........  –40°C 至 125°C
    LT6015MP/LT6016MP/LT6017MP
    (TJUNCTION) ....................................  –55°C 至 150°C
貯存溫度範圍 ......................................  –65°C 至 150°C
最大結溫 ............................................................  150°C
引腳溫度 (焊接時間 10 秒) ..................................  300°C

溫度範圍無鉛塗層 卷帶 器件標記 * 封裝描述

LT6015IS5#PBF

LT6015HS5#PBF

LT6015MPS5#PBF

LT6016IMS8#PBF

LT6016HMS8#PBF

LT6016MPMS8#PBF

LT6017IDJC#PBF

LT6017HDJC#PBF

LT6017MPDJC#PBF

LT6015IS5#TRPBF

LT6015HS5#TRPBF

LT6015MPS5#TRPBF

LT6016IMS8#TRPBF

LT6016HMS8#TRPBF

LT6016MPMS8#TRPBF

LT6017IDJC#TRPBF

LT6017HDJC#TRPBF

LT6017MPDJC#TRPBF

LTGJG

LTGJG

LTGJG

LTGFK

LTGFK

LTGFK

6017

6017

6017

5 引腳塑料 TSOT-23

5 引腳塑料 TSOT-23

5 引腳塑料 TSOT-23

8 引腳塑料 MSOP

8 引腳塑料 MSOP

8 引腳塑料 MSOP

22 引腳塑料 DFN

22 引腳塑料 DFN

22 引腳塑料 DFN

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–55°C 至 150°C

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–55°C 至 150°C

–40°C 至 85°C

–40°C 至 125°C

–55°C 至 150°C
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符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
I、H 級

VOS 輸入失調電壓 0 < VCM < V+ – 1.75V
MS8 封裝
0 < VCM < V+ – 1.75V
SOT-23，DJC22 封裝
VCM = 5V
VCM = 76V
0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 5V 至 VCM = 76V

–50

–80
–125
–135
–250
–350

±25

±45
±50
±50
±45
±50

50

80
125
135
250
350

  µV

µV
µV
µV
µV
µV

  ΔVOS
ΔTEMP

輸入失調電壓漂移 0.75 µV/°C

   ΔVOS
ΔTIME

長期電壓失調穩定性 0.75 µV/Mo

IB 輸入偏置電流 0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V
0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V
VS = 0V，VCM = 0V 至 76V

–5
–60
11
–15
–150

7

±2
–16.5

14
±2

–16.5
14

0.001

5
0

17.5
15
0
23
1

nA
nA
µA
nA
nA
µA
µA

IOS 輸入失調電流 0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V (注 6)
0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V (注 6)

–5
–5

–500
–15
–15
–500

±2
±2
±50
±2
±2
±50

5
5

500
15
15
500

nA
nA
nA
nA
nA
nA

VCMR 共模輸入範圍 0 76 V

CIN 差分輸入電容 5 pF

RIN 差分輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

1
3.7

MΩ
kΩ

RINCM 共模輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

>1
>100 

GΩ
MΩ

en 輸入參考噪聲電壓密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

18
25

nV/  Hz
nV/  Hz

輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz
VCM < V+ – 1.75V

0.5 µVP-P

in 輸入參考噪聲電流密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

0.1
11.5

pA/  Hz
pA/  Hz

  

AVOL 開環增益 RL = 10kΩ
ΔVOUT = 3V

300 3000 V/mV

PSRR 電源抑制比 VS = ±1.65V 至 ±15V
VCM = VOUT = 中間電源

110 126 dB

CMRR 輸入共模抑制比 VCM = 0V 至 3.25V
VCM = 5V 至 76V

100
126

126
140

dB
dB

VOL 輸出電壓擺動至低電平 VS = 5V，無負載
VS = 5V，5mA

3
280

55
500

mV
mV

VOH 輸出電壓擺動至高電平 VS = 5V，無負載
VS = 5V，5mA

450
1000

700
1250

mV
mV

ISC 短路電流 VS = 5V，50Ω 至 V+

VS = 5V，50Ω 至 V–
10
10

25
25

mA
mA

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

電特性  凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–40°C < TA < 85°C (對於 I 級器件)，–40°C < TA < 125°C (對於 H 級器件)，
否則僅指 TA = 25°C，VS = 5V，VCM = VOUT = 中間電源。

LT6015/LT6016/LT6017
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VOSI 輸入失調電壓

VS = ±25V
VS = ±25V

–80
–250
–110
–250

±55
±55
±75
±75

80
250
110
250

µV
µV
µV
µV

  
 

  ΔVOSI
ΔTEMP

輸入失調電壓漂移 0.75 µV/°C

IB 輸入偏置電流 –5
–15

±2
±2

5
15

nA
nA

IOS 輸入失調電流 –5
–15

±2
±2

5
15

nA
nA

VCMR 共模輸入範圍 –15 61 V

CIN 差分輸入電容 5 pF

RIN 差分輸入電阻 0 < VCM ＜ V+ – 1.75V
VCM > V+

1
3.7

MΩ
kΩ

RINCM 共模輸入電阻 0 < VCM ＜ V+ – 1.75V
VCM > V+

>1
>100

GΩ
MΩ

en 輸入參考噪聲電壓密度 f = 1kHz
0 < VCM ＜ V+ – 1.75V
VCM > V+

18
25

nV/  Hz
nV/  Hz

輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz
VCM < V+ – 1.25V

0.5 µVP-P

in 輸入參考噪聲電流密度 f = 1kHz
VCM  < V+ – 1.75V
VCM > V+

0.1
11.5

pA/  Hz
pA/  Hz 

AVOL 開環增益 RL = 10kΩ
ΔVOUT = 27V

200 1000 V/mV

PSRR 電源抑制比
 

VS = ±2.5V 至 ±25V
VCM = VOUT = 0V

114 126 dB

CMRR 輸入共模抑制比 VCM = –15V 至 13.25V 110 126 dB

VOL 輸出電壓擺動至低電平 VS = ±15V，無負載
VS = ±15V，5mA

3
280

55
500

mV
mV

VOH 輸出電壓擺動至高電平 VS = ±15V，無負載
VS = ±15V，5mA

450
1000

700
1250

mV
mV

GBW 增益帶寬積 fTEST = 100kHz 2.85
2.5

3.2
3.2

MHz
MHz

SR 擺率 ΔVOUT = 3V 0.55
0.45

0.75
0.75

V/µs
V/µs

tS 由於輸入階躍引起的穩定時間
ΔVOUT = ±2V

0.1% 穩定 3.5 µs

VS 電源電壓

反向電源 (注 7) 每個放大器的 IS < –25μA

3
3.3

–65

50
50

–50

V
V
V

IS 每個放大器的電源電流 SOT-23 封裝
MS8，DJC22 封裝

315
315
315

345
335
500

µA
µA
µA

RO 輸出阻抗 ΔIO = ±5mA 0.15 Ω

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

電特性  凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–40°C < TA < 85°C (對於 I 級器件)，–40°C < TA < 125°C (對於 H 級器件)，
否則僅指 TA = 25°C，VS = 5V，VCM = VOUT = 中間電源。

凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–40°C < TA < 85°C (對於 I 級器件)，–40°C < TA < 125°C (對於 H 級器件)，否則僅指 TA = 
25°C，VS = ±15V，VCM = VOUT = 中間電源。

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
I、H 級

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
I、H 級
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VOS 輸入失調電壓 0 < VCM < V+ – 1.75V
MS8 封裝
0 < VCM < V+ – 1.75V
DJC22 封裝
VCM = 5V
VCM = 76V
0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 5V 至 VCM = 76V

–50

–80
–125
–135
–500
–600

±25

±45
±50
±50
±45
±50

50

80
125
135
500
600

µV
µV

µV
µV 
µV 
µV 
µV

 

ΔVOS
ΔTEMP

輸入失調電壓漂移 0.75 µV/°C

ΔVOS
ΔTIME

長期電壓失調穩定性 0.75 µV/Mo

IB 輸入偏置電流 0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V
0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V
VS = 0V，VCM = 0V 至 76V     

–5
–60
11

–100
–500
6.5 

±2
–16.5

14
±2

–16.5
14

0.001

5
0

17.5
100
0
24
4

nA
nA
µA
nA
nA
µA
µA

IOS 輸入失調電流 0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V (注 6)
0.25V < VCM < V+ – 1.75V
VCM = 0V
VCM = 5V 至 76V (注 6)

–5
–5

–500
–50
–200
–500

±2
±2
±50
±2
±2

±150

5
5

500
50
200
500

nA
nA
nA
nA
nA
nA

VCMR 共模輸入範圍 0 76 V

CIN 差分輸入電容 5 pF

RIN 差分輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

1
3.7

MΩ
kΩ

RINCM 共模輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

>1
>100

GΩ
MΩ

ISC 短路電流 VS = ±15V，50Ω 至 GND
VS = ±15V，50Ω 至 GND

10
10

30
32

mA
mA

GBW 增益帶寬積 fTEST = 100kHz 2.9
2.55

3.3
3.3

MHz
MHz

SR 擺率 ΔVOUT = 3V 0.6
0.5

0.8
0.8

V/µs
V/µs

tS 由於輸入階躍引起的穩定時間 0.1% 穩定
ΔVOUT = ±2V

3.5 µs

VS 電源電壓

反向電源 每個放大器的 IS = -25μA

3
3.3

–65

50
50

–30

V
V
V

IS 每個放大器的電源電流 SOT-23 封裝
MS8，DJC22 封裝

VS = ±25V，SOT-23 封裝
VS = ±25V，MS8，DJC22 封裝
VS = ±25V

325
325
325
340
340
340

360
350
525
370
360
550

µA
µA
µA
µA
µA
µA

RO 輸出阻抗 ΔIO = ±5mA 0.15 Ω

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

電特性  凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–40°C < TA < 85°C (對於 I 級器件)，–40°C < TA < 125°C (對於 H 級器件)，
否則僅指 TA = 25°C，VS = ±15V，VCM = VOUT = 中間電源。

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
I、H 級

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
MP 級

凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–55°C < TJUNCTION < 150°C (對於 MP 級器件)，否則僅指 TA = 25°C，VS = 5V，
VCM = VOUT = 中間電源。

LT6015/LT6016/LT6017
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VOSI 輸入失調電壓

VS = ±25V
VS = ±25V

–80
–500
–110
–500

±55
±55
±75
±75

80
500
110
500

µV
µV
µV
µV

 

  ΔVOSI
ΔTEMP

輸入失調電壓漂移 0.75 µV/°C

IB 輸入偏置電流 –5
–300

±2
±2

5
300

nA
nA

IOS 輸入失調電流 –5
–50

±2
±2

5
50

nA
nA

VCMR 共模輸入範圍 –15 61 V

CIN 差分輸入電容 5 pF

RIN 差分輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

1
3.7

MΩ
kΩ

en 輸入參考噪聲電壓密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

18
25

nV/  Hz
nV/  Hz

輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz
VCM < V+ – 1.75V

0.5 µVP-P

in 輸入參考噪聲電流密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

0.1
11.5

pA/  Hz
pA/  Hz 

AVOL 開環增益 RL = 10kΩ
ΔVOUT = 3V

200 3000 V/mV

PSRR 電源抑制比 VS = ±1.65V 至 ±15V
VCM = VOUT = 中間電源

106 126 dB

CMRR 輸入共模抑制比 VCM = 0V 至 3.25V
VCM = 5V 至 76V

90
120

126
140

dB
dB

VOL 輸出電壓擺動至低電平 VS = 5V，無負載
VS = 5V，5mA

3
280

75
550

mV
mV

VOH 輸出電壓擺動至高電平 VS = 5V，無負載
VS = 5V，5mA

450
1000

750
1300

mV
mV

ISC 短路電流 VS = 5V，50Ω 至 V+

VS = 5V，50Ω 至 V–
8
8

25
25

mA
mA

GBW 增益帶寬積 fTEST = 100kHz 2.85
2.4

3.2
3.2

MHz
MHz

SR 擺率 ΔVOUT = 3V 0.55
0.4

0.75
0.75

V/µs
V/µs

tS 由於輸入階躍引起的穩定時間 0.1% 穩定
ΔVOUT = ±2V

3.5 µs

VS 電源電壓

反向電源 (注 7) 每個放大器的 IS < –25μA

3
3.3

–63

50
50
–50

V
V
V

IS 每個放大器的電源電流 SOT-23 封裝
MS8，DJC22 封裝

315
315
315

345
335
540

µA
µA
µA

RO 輸出阻抗 ΔIO = ±5mA 0.15 Ω

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

電特性  凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–55°C < TJUNCTION < 150°C (對於 MP 級器件)，否則僅指 TA = 25°C，
VS = ±15V，VCM = VOUT = 中間電源。

凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–55°C < TJUNCTION < 150°C (對於 MP 級器件)，否則僅指 TA = 25°C，VS = ±15V，
VCM = VOUT = 中間電源。

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
MP 級

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
MP 級
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RINCM 共模輸入電阻 0 < VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

>1
>100

GΩ
MΩ

en 輸入參考噪聲電壓密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

18
25

 
nV/  Hz
nV/  Hz

輸入參考噪聲電壓 f = 0.1Hz 至 10Hz
VCM < V+ – 1.75V

0.5 µVP-P

in 輸入參考噪聲電流密度 f = 1kHz
VCM < V+ – 1.75V
VCM > V+

0.1
11.5

 
pA/  Hz
pA/  Hz 

AVOL 開環增益 RL = 10kΩ
ΔVOUT = 27V

100 1000 V/mV

PSRR 電源抑制比 VS = ±2.5V 至 ±25V
VCM = VOUT = 0V

106 126 dB

CMRR 輸入共模抑制比 VCM = –15V 至 13.25V 100 126 dB

VOL 輸出電壓擺動至低電平 VS = ±15V，無負載
VS = ±15V，5mA

3
280

75
550

mV
mV

VOH 輸出電壓擺動至高電平 VS = ±15V，無負載
VS = ±15V，5mA

450
1000

750
1300

mV
mV

ISC 短路電流 VS = ±15V，50Ω 至 GND
VS = ±15V，50Ω 至 GND

8
8

30
32

mA
mA

GBW 增益帶寬積 fTEST = 100kHz 2.9
2.45

3.3
3.3

MHz
MHz

SR 擺率 ΔVOUT = 3V 0.6
0.45

0.8
0.8

V/µs
V/µs

tS 由於輸入階躍引起的穩定時間 0.1% 穩定
ΔVOUT = ±2V

3.5 µs

VS 電源電壓

反向電源 每個放大器的 IS = –25μA

3
3.3

–65

50
50

–30

V
V
V

IS 每個放大器的電源電流 SOT-23 封裝
MS8，DJC22 封裝

VS = ±25V，SOT-23 封裝
VS = ±25V，MS8，DJC22 封裝
VS = ±25V

325
325
325
340
340
340

360
350
575
370
360
600

µA
µA
µA
µA
µA
µA

RO 輸出阻抗 ΔIO = ±5mA 0.15 Ω

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

電特性  凡標注 • 表示該指標適合整個規定溫度範圍，–55°C < TJUNCTION < 150°C (對於 MP 級器件)，否則僅指 TA = 25°C，
VS = ±15V，VCM = VOUT = 中間電源。

符號 參數 條件 最小值 典型值 最大值 單位
MP 級

注 1：高於 “絕對最大額定值” 部分所列數值的應力有可能對器件造成永久性的
損害。在任何絕對最大額定值條件下暴露的時間過長都有可能影響器件的可靠
性和使用壽命。

注 2：施加的電壓以 V– 為基準。通過給每個輸入施加持續 10ms 的 –25V (相
對於 V–) 電壓以按照絕對最大額定值對輸入進行測試。一般來說，對於能夠從
任一輸入吸收電流的故障應實施電流限制 (至 10mA 以下)。更多詳情請見 “應
用信息” 部分。

注 3：為把結溫保持在絕對最大值以下，可能需要採用一個散熱器。這取決於
電源電壓以及短接了多少個放大器。

注 4：LT6015I/LT6016I/LT6017I 的性能指標在 –40°C 至 85°C 的工作溫度
範圍內得到保證。LT6015H/LT6016H/LT6017H 的規格指標則在 –40°C 至 
125°C 的工作溫度範圍內有所保證。LT6015MP/LT6016MP/LT6017MP 的

性能指標在 –55°C 至 150°C 的結溫範圍內得到保證。高於 125°C 的結溫將
促進器件的加速老化。LT6015/LT6016/LT6017 在 TJ = 150°C 的條件下表
現出 1000 小時以上的典型性能。

注 5：LT6015I/LT6016I/LT6017I 的保證在 –40°C 至 85°C 的溫度範圍內滿
足規定的性能。LT6015H/LT6016H/LT6017H 保證在 –40°C 至 125°C 的溫
度範圍內滿足規定的性能指標。LT6015MP/LT6016MP/LT6017MP 則保證
在 –55°C 至 150°C 的結溫範圍內滿足規定性能要求。

注 6：測試準確度受限於高速測試設備的可重復性。試驗台測量結果表明：
Over-The-Top 配置中的輸入失調電流通常被控制在低於 ±50nA (在 25°C) 和 
±150nA (在整個溫度範圍內)。

注 7：反向電源電壓的測試方法是：每個放大器從 V+ 引腳抽取 25μA 電流，
同時在兩個輸入和 V– 接地的情況下測量 V+ 引腳電壓 (以證實 V+ < –50V)。

LT6015/LT6016/LT6017
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輸入失調電壓的典型分布

Over-The-Top 輸入失調電壓的
典型分布

電壓失調漂移與無鉛 IR
再流焊之間的關係

Over-The-Top 電壓失調漂移與無鉛
再流焊之間的關係

電壓失調漂移與無鉛 IR
再流焊之間的關係

Over-The-Top 輸入失調電壓的
典型分布輸入失調電壓的典型分布

輸入失調電壓的典型分布
Over-The-Top 輸入失調電壓的
典型分布

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–50 –40 –30 –20 –10
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600

500

400

300

200

100

0 10 20 30 40 50

601567 G02

VS = ±15V
VCM = 0V
TA = 25°C
MS8 PACKAGE

1285 UNITS
2570 CHANNELS
FROM TWO RUNS

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
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601567 G03

VS = 5V
VCM = 5V
TA = 25°C
MS8 PACKAGE

965 UNITS
1930 CHANNELS
FROM TWO RUNS

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–50 –40 –30 –20 –10

0
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350
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250

200

150

100

50

0 10 20 30 40 50

601567 G05

VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY
TA = 25°C
DJC22 PACKAGE

510 UNITS
2040 CHANNELS
FROM TWO RUNS

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–100 –80 –60 –40 –20
0
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 C
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500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0 20 40 60 80 100

601567 G06

VS = 5V
VCM = 5V
TA = 25°C
DJC22 PACKAGE

510 UNITS
2040 CHANNELS
FROM TWO RUNS

VOLTAGE OFFSET SHIFT (µV)
–20 –15 –10 –5

0
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S

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0 5 10 15 20 25

601567 G07

24 DEVICES
48 CHANNELS
MS8 PACKAGE
VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY

VOLTAGE OFFSET SHIFT (µV)
–20 –15 –10 –5

0
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BE
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NN
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S

14

12

10

8

6

4

2

0 5 10 15 20 25

601567 G08

24 DEVICES
48 CHANNELS
MS8 PACKAGE
VS = 5V
VCM = 5V

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–30–25–20–15–10 –5

0
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R 

OF
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350

400

300

250

200

150

100

50

0 5 10 15 20 25 30

601567 G01

VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY
TA = 25°C
MS8 PACKAGE

1285 UNITS
2570 CHANNELS
FROM TWO RUNS

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–50 –40 –30 –20 –10

0
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S

350

300

250

200

150

100

50

0 10 20 30 40 50

601567 G04

VS = 5V
VCM = 76V
TA = 25°C
MS8 PACKAGE

965 UNITS
1930 CHANNELS
FROM TWO RUNS

VOLTAGE OFFSET SHIFT (µV)
–25 –20 –5 0

0

NU
M

BE
R 

OF
 C

HA
NN

EL
S

12

10

8

6

4

2

–15 –10 5 10 15 20 25

601567 G09

10 DEVICES
40 CHANNELS
DJC22 PACKAGE

VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

典型性能特徵
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VCM (V)
0.01

–50
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10
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–10

–20

–30

–40

0.1 1 10

601567 G16

100

TA = 25°C

TA = –45°C

TA = 125°C

VS = 5V

TOTAL SUPPLY VOLTAGE (V)
5 10 15 20 30 35

–100

OF
FS

ET
 V

OL
TA

GE
 (µ

V)

75

100

50

25

0

–25

–50

–75

25 04 54

601567 G17

50

TA = 25°C

TA = –45°C

TA = 125°C

TOTAL SUPPLY VOLTAGE (V)
0 1 3

–20CH
AN
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T 
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V)

15

20

10

5

0

–5

–10
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2 4

601567 G18

5

TA = 25°C

TA = –45°C

TA = 125°C

TEMPERATURE (°C)
–25 0

–100

VO
LT
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E 
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ET
 S

HI
FT

 (µ
V)

100

75

50

25

0

–25

–50

–75

57– 05– 25 50 75 100 125 150

601567 G13

FOUR CYCLES –55°C TO 130°C
VS = 5V, VCM = MID-SUPPLY
40 CHANNELS MEASURED
MS8 PACKAGE

TYPICAL
CHANNEL

MINIMUM SHIFT
MEASURED

WORST-CASE
CHANNEL

MAXIMUM SHIFT
MEASURED

TEMPERATURE (°C)
05– 52– 0 25

–150

VO
LT

AG
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OF
FS

ET
 (µ

V)

150

100

50

0

–50

–100

50 150100 12575

601567 G14

VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY

5 UNITS, 10 CHANNELS
MS8 PACKAGE

CHANNEL A
CHANNEL B

TEMPERATURE (°C)
05– 52– 0 25

–150

VO
LT

AG
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OF
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ET
 (µ

V)

150

100

50

0

–50

–100

50 150100 12575

601567 G15

VS = 5V
VCM = 50V

5 UNITS, 10 CHANNELS
MS8 PACKAGE

CHANNEL A
CHANNEL B

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

典型性能特徵

加熱漂移

電壓失調漂移與溫度循環的關係

電壓失調與輸入共模電壓的關係 電壓失調與電源電壓的關係 最小電源電壓

Over-The-Top 電壓失調與溫度的
關係電壓失調與溫度的關係

Over-The-Top 加熱漂移 電壓失調漂移與熱循環的關係

TIME AFTER POWER ON (MIN)
1 02
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CH
AN

GE
 IN

 O
FF

SE
T 

VO
LT

AG
E 

(µ
V)

2.5
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–1.5

–2.0

3

601567 G10

VS = ±15V
VCM = 0V

5 UNITS, 10 CHANNELS
MS8 PACKAGE

CHANNEL A
CHANNEL B

5
VOLTAGE OFFSET SHIFT (µV)

–25 –20 –5 0
0
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2

–15 –10 5 10 15 20 25

601567 G12

FOUR THERMAL CYCLES –55°C TO 130°C
TA = 25°C
20 DEVICES
40 CHANNELS
MS8 PACKAGE
VS = 5V
VCM = MID-SUPPLY

4
TIME AFTER POWER ON (MIN)
1 02

–2.5
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3

601567 G11

VS = 5V
VCM = 50V

5 UNITS, 10 CHANNELS
MS8 PACKAGE

CHANNEL A
CHANNEL B

54

LT6015/LT6016/LT6017
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SUPPLY VOLTAGE (V)
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601567 G24

01– 0

TA = 130°C

NON-INVERTING OP AMP CONFIGURATION 
+INA, +INB TIED TO V–

TA = –55°C

TA = 25°C

TA = 150°C

TIME (MONTHS)
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601567 G19

VS = 5V 5 UNITS, 10 CHANNELS
MS8 PACKAGE

CHANNEL A
CHANNEL B
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601567 G26

VS = 5V
VCM = 5V

CURRENT NOISE

VOLTAGE NOISE
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601567 G27

VS = ±2.5V TO ±25V
TA = 25°C
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601567 G23

50

TA = –55°C

TA = 150°C

PARAMETRIC SWEEP IN ~25°C 
INCREMENTS
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601567 G25

100k

CURRENT NOISE

VOLTAGE NOISE

INPUT COMMON MODE VOLTAGE (V)
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601567 G20

100

TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = –45°C
TA = –55°C

VS = 5V

INPUT COMMON MODE VOLTAGE (V)
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25
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–25
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601567 G21

10

TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = –45°C
TA = –55°C

SUPPLY VOLTAGE (V)
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601567 G22

50

TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = –45°C
TA = –55°C

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

典型性能特徵

5 個典型器件的長期穩定性
輸入偏置電流與輸入共模電壓的
關係

輸入偏置電流與電源電壓的關係

噪聲密度與頻率的關係
Over-The-Top 噪聲密度與頻率的
關係 0.1Hz 至 10Hz 噪聲

電源電流與電源電壓的關係
反向電源電流與反向電源電壓的
關係

輸入偏置電流與輸入共模電壓的
關係
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601567 G30

VS = ±2.5V
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601567 G31
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1V/V
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601567 G36

RLOAD = OPEN

VS = ±15V

RLOAD = 1kΩ
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601567 G28

10k
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601567 G29

POSITIVE SUPPLY

NEGATIVE SUPPLY

VS = ±2.5V
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601567 G32

GAIN

PHASE

VS = ±2.5V
CLOAD = 20pF
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601567 G35

VS = ±15V

VS = 5V
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601567 G33

CLOAD = 30pF

GBW

PM

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

典型性能特徵

輸出阻抗與頻率的關係 PSRR 與頻率的關係

閉環小信號頻率響應

CAPACITIVE LOAD (pF)
0
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M
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N 
(D

EG
)

45.0

42.5

40.0

37.5

35.0

32.5
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601567 G34

VS = ±2.5V

ISRC = 150µA

ISRC = 0

相位裕度與容性負載的關係 增益帶寬與溫度的關係 通道分離與頻率的關係曲線

增益和相移與頻率的關係
增益帶寬積和相位裕度與
電源電壓的關係

CMRR 與頻率的關係

LT6015/LT6016/LT6017
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典型性能特徵

至 0.1% 的穩定時間與輸出階躍
的關係

小信號瞬態響應

輸出飽和電壓 (VOL) 與負載電流的
關係

輸出飽和電壓 (VOH) 與負載電流的
關係 開環增益

大信號瞬態響應 輸出飽和電壓與輸入過驅動的關係

擺率與溫度的關係 短路與溫度的關係曲線

LT6015/LT6016/LT6017
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圖 1：LT6015/LT6016/LT6017 容錯情況
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應用信息
電源電壓

LT6015/LT6016/LT6017 的正電源引腳應利用一個盡可
能靠近電源引腳的小電容器 (通常為 0.1μF) 進行旁路。當
驅動重負載時，應增設一個額外的 4.7μF 電解電容器。當
使用雙電源時，對於 V– 電源引腳情況同樣如此。

LT6017 包括兩個採用單路 DFN 封裝進行組裝的雙通道放
大器芯片，它們合用一個公共襯底 (V–)。雖然四路封裝的 
V– 引腳 (引腳 5 和 7) 必須始終連接在一起並連接至下方的
裸露襯墊，但 V+ 電源引腳 (引腳 16 和 18) 則可以單獨供
電。B 和 C 通道放大器由引腳 16 通過 V+ 供電，而 A 和 D 
通道放大器則由引腳 18 供電。如果引腳 16 和引腳 18 未
連接在一起、並且獨立地施加偏置，那麼每個 V+ 引腳都應
具有其自己的專用電源接地旁路。

停機

儘管 LT6015/LT6016/LT6017 沒有專用的停機引腳，但
通過拿掉 V+ 能夠實際地將放大器關斷至一種低功率狀態。
在此情況下，輸入偏置電流通常小於 1nA，且輸入被施加
了介於 V– 和 V– + 76V 之間的偏置電壓。而假如輸入被拉
至低於 V –，則它們表現為一個與 1k 電阻相串聯的二極
管。在這種情況下，可以將輸出上拉至高於 V+ 電源達 50V 
(見圖 1)。把輸出引腳拉至低於 V – 將產生不受限制的電
流，並會損壞器件。

反向電池

LT6015/LT6016/LT6017 提供了針對高達 50V 之反向電
池電壓的保護功能。如果出現了電池接反的情況，則電源電
流通常小於 5μA (假設從 V– 給輸入施加了不超過一個二極
管壓降的偏置)。對於具有接地參考負載和反饋網絡的典型
單電源應用，無需其他的預防措施。如果反向電池情況導致
在輸入引腳上出現負電壓，則應利用一個外部電阻器將流入
引腳的電流限制在 10mA 以下。

輸入

看一下 “簡化原理圖”，LT6015/LT6016/LT6017 具有兩
個輸入級：一個包含了 PNP 晶體管 Q1 和 Q2 的共發射極
差分輸入級 (當輸入被施加了介於 V– 和 V+ –1.5V 之間的
偏置電壓時，這些晶體管運作)；和一個包含了 PNP 晶體
管 Q3 至 Q6 的共基極輸入級 (當共模輸入被施加了高於 V+ 

–1.5V 的偏置電壓時，這些晶體管運作)。這產生了兩個不
同的工作區，如圖 2 所示。

對於比 V+ 電源低大約 1.5V 或更多的共模輸入電壓 (Q1 和 
Q2 運作)，共發射極 PNP 輸入級處於運行狀態，而且輸入
偏置電流通常小於 ±2nA。當共模輸入在 V+ 電源的約 1V 

之內或更高時 (Over-The-Top 操作)，Q9 開始接通，從而
把偏置電流從共發射極差分輸入對引導至由 Q11 和 Q12 組
成的電流反射鏡。來自 Q12 的電流將給由 Q3 至 Q6 組成
的共基極差分輸入對施加偏置。由於 Over-The-Top 輸入對
工作於一種共基極配置，因此輸入偏置電流將增加至大約 
14μA。這兩個輸入級均具有其經過嚴格修整的電壓失調，
相關規格指標見 “電特性” 表。

利用與每個輸入端相串聯的內部 1k 電阻器和一個連接
在輸入端和負電源之間的二極管為輸入提供了針對高達 
(V– – 25V) 之短暫擺幅的保護。增設額外的外部串聯電
阻將把保護範圍擴展至超過 (V – – 25V)。LT6015 / 
LT6016/LT6017 的輸入級包括反相保護電路，以在輸入低
於 V– 的情況下避免輸出發生相位反轉。

在輸入端之間沒有布設箝位二極管。可採用差分方式將輸入
過驅動至 80V，並且不會導致損壞或吸收可觀輸入電流的
情況。圖 1 匯總了可以施加至 LT6015/LT6016/LT6017 
而不會造成損壞的故障種類。

Over-The-Top 考慮

當 LT6015/LT6016/LT6017 的輸入共模被施加了接近或
高於 V+電源的偏置時，則放大器據稱將工作於 Over-The- 
Top 配置。負責控制放大器運作的差分輸入對是共基極對 
Q3 至 Q6 (參閱 “簡化原理圖”)。如果輸入共模被施加的偏
置電壓介於 V– 和大約 V+ – 1.5V 之間，則放大器據說將工
作於准配置。此時負責控制放大器操作的差分輸入對是共發
射極對 Q1 和 Q2。

採用一個 5V 單電源時，Over-The-Top 過渡區 (介於標準
操作和 Over-The-Top 操作之間的區域) 與溫度的關係曲線
圖示於圖 2。

LT6015/LT6016/LT6017



圖 2：LT6016/LT6017 Over-The-Top 過渡區與
溫度的關係
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輸入

看一下 “簡化原理圖”，LT6015/LT6016/LT6017 具有兩
個輸入級：一個包含了 PNP 晶體管 Q1 和 Q2 的共發射極
差分輸入級 (當輸入被施加了介於 V– 和 V+ –1.5V 之間的
偏置電壓時，這些晶體管運作)；和一個包含了 PNP 晶體
管 Q3 至 Q6 的共基極輸入級 (當共模輸入被施加了高於 V+ 

–1.5V 的偏置電壓時，這些晶體管運作)。這產生了兩個不
同的工作區，如圖 2 所示。

對於比 V+ 電源低大約 1.5V 或更多的共模輸入電壓 (Q1 和 
Q2 運作)，共發射極 PNP 輸入級處於運行狀態，而且輸入
偏置電流通常小於 ±2nA。當共模輸入在 V+ 電源的約 1V 

應用信息
之內或更高時 (Over-The-Top 操作)，Q9 開始接通，從而
把偏置電流從共發射極差分輸入對引導至由 Q11 和 Q12 組
成的電流反射鏡。來自 Q12 的電流將給由 Q3 至 Q6 組成
的共基極差分輸入對施加偏置。由於 Over-The-Top 輸入對
工作於一種共基極配置，因此輸入偏置電流將增加至大約 
14μA。這兩個輸入級均具有其經過嚴格修整的電壓失調，
相關規格指標見 “電特性” 表。

利用與每個輸入端相串聯的內部 1k 電阻器和一個連接
在輸入端和負電源之間的二極管為輸入提供了針對高達 
(V– – 25V) 之短暫擺幅的保護。增設額外的外部串聯電
阻將把保護範圍擴展至超過 (V – – 25V)。LT6015 / 
LT6016/LT6017 的輸入級包括反相保護電路，以在輸入低
於 V– 的情況下避免輸出發生相位反轉。

在輸入端之間沒有布設箝位二極管。可採用差分方式將輸入
過驅動至 80V，並且不會導致損壞或吸收可觀輸入電流的
情況。圖 1 匯總了可以施加至 LT6015/LT6016/LT6017 
而不會造成損壞的故障種類。

Over-The-Top 考慮

當 LT6015/LT6016/LT6017 的輸入共模被施加了接近或
高於 V+電源的偏置時，則放大器據稱將工作於 Over-The- 
Top 配置。負責控制放大器運作的差分輸入對是共基極對 
Q3 至 Q6 (參閱 “簡化原理圖”)。如果輸入共模被施加的偏
置電壓介於 V– 和大約 V+ – 1.5V 之間，則放大器據說將工
作於准配置。此時負責控制放大器操作的差分輸入對是共發
射極對 Q1 和 Q2。

採用一個 5V 單電源時，Over-The-Top 過渡區 (介於標準
操作和 Over-The-Top 操作之間的區域) 與溫度的關係曲線
圖示於圖 2。

應瞭解有關 Over-The-Top 操作的一些含義。首先，最明顯
的一點是：當輸入級從共發射極變換至共基極時，輸入偏置
電流將從標準操作模式中的 ±2nA 變為 Over-The-Top 操作
模式中的 14μA。儘管 Over-The-Top 輸入偏置電流在 14μ
A 左右，但是它們精確匹配，而且其失調通常低於 
±100nA。

對於放大器操作的第二項 (而且是更加細微的) 改變是：差
分輸入阻抗從標準操作模式中的 1 M Ω 減小至 
Over-The-Top 操作模式中的大約 3.7kΩ (在 “電特性” 表中
規定為 RIN)。該電阻在 Over-The-Top 操作中出現於求和
節點的兩端，而且是因共基極輸入級配置而產生的。其阻值
可以很容易地從流入運放輸入端的規定輸入偏置電流得出，
等於 2 • k • T/(q • Ib) (k – 玻爾茲曼常數，T – 工作溫度，
Ib – Over-The-Top 區域中放大器的工作輸入偏置電流)。
而且，由於給輸入施加的偏置與絕對溫度成比例，因此它隨
溫度的變化保持相對恆定。用戶也許認為：該有效電阻是相
對無害的，原因是它出現在求和節點 (放大器的反饋動作強

制這些節點至 0V 差分電壓) 的兩端。然而，視放大器周圍
的反饋配置的不同，該輸入電阻會提升噪聲增益、降低總的
放大器環路增益和閉環帶寬、提高輸出噪聲，並且在增加放
大器穩定性方面作用平緩。

在標準操作模式中 (此時 V– < VCM < V+ – 1.5V)，RIN 的阻
值通常大於所使用的輸入電阻器的阻值，而且 RIN 可以被
忽略 (參閱圖 3)。在該場合中，噪聲增益由下式定義：
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應瞭解有關 Over-The-Top 操作的一些含義。首先，最明顯
的一點是：當輸入級從共發射極變換至共基極時，輸入偏置
電流將從標準操作模式中的 ±2nA 變為 Over-The-Top 操作
模式中的 14μA。儘管 Over-The-Top 輸入偏置電流在 14μ
A 左右，但是它們精確匹配，而且其失調通常低於 
±100nA。

對於放大器操作的第二項 (而且是更加細微的) 改變是：差
分輸入阻抗從標準操作模式中的 1 M Ω 減小至 
Over-The-Top 操作模式中的大約 3.7kΩ (在 “電特性” 表中
規定為 RIN)。該電阻在 Over-The-Top 操作中出現於求和
節點的兩端，而且是因共基極輸入級配置而產生的。其阻值
可以很容易地從流入運放輸入端的規定輸入偏置電流得出，
等於 2 • k • T/(q • Ib) (k – 玻爾茲曼常數，T – 工作溫度，
Ib – Over-The-Top 區域中放大器的工作輸入偏置電流)。
而且，由於給輸入施加的偏置與絕對溫度成比例，因此它隨
溫度的變化保持相對恆定。用戶也許認為：該有效電阻是相
對無害的，原因是它出現在求和節點 (放大器的反饋動作強

應用信息
制這些節點至 0V 差分電壓) 的兩端。然而，視放大器周圍
的反饋配置的不同，該輸入電阻會提升噪聲增益、降低總的
放大器環路增益和閉環帶寬、提高輸出噪聲，並且在增加放
大器穩定性方面作用平緩。

在標準操作模式中 (此時 V– < VCM < V+ – 1.5V)，RIN 的阻
值通常大於所使用的輸入電阻器的阻值，而且 RIN 可以被
忽略 (參閱圖 3)。在該場合中，噪聲增益由下式定義：

同樣，放大器的閉環帶寬在從標準模式操作變至 Over-The- 
Top 操作時將發生變化：

輸出

在無負載條件下，LT6015/LT6016/LT6017 的輸出可在 
V+ 電源的一個二極管壓降 (約 0.4V) 之內、以及負電源的 
5mV 之內擺動。輸出能夠供應和吸收大約 25mA 的電流。

LT6015/LT6016/LT6017 在內部進行補償，以在任何輸
出負載情況下驅動至少 200pF 的電容。對於較大的容性負
載，把一個 0.22μF 電容器與一個 150Ω 電阻器串聯起來布
設在輸出和地之間，將對這些放大器給予補償以驅動超過 
200pF 的容性負載。

當從標準模式變至 Over-The-Top 時，將對輸出噪聲產生負
面影響：

標準模式：(忽略電阻器噪聲)

Over-The-Top 模式：(忽略電阻器噪聲)

然而，當放大器變換至 Over-The-Top 模式中時，由於輸入
共模被施加了接近或高於 V+ 電源的偏置電壓，因此必須考
慮 RIN。放大器的噪聲增益變為：

的確，DC 閉環增益大多將不受影響(          )，但放大器的環

路增益已經從              減小到                                      。

圖 3：針對標準操作和 Over-The-Top 操作配置的
差動放大器

LT6015/LT6016/LT6017
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更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

應用信息
失真

在運放中有兩個主要的失真源：輸出從供應電流變換至吸收
電流時產生的輸出交越失真，以及由非線性共模抑制引起的
失真。如果運放工作於反相配置，則不存在由共模引起的失
真。倘若運放在標準輸入共模範圍內 (V– 至 V+ – 1.5V) 工
作於同相配置，則 C M R R 指標非常優良，通常高於 
120dB。當 LT6015/LT6016/LT6017 變換輸入級時 (從
標準輸入級變至 Over-The-Top 輸入級，反之亦然)，線性
性能將由於輸入電路的變化而顯著地下降。

較低的負載電阻會由於環路增益的淨減小、以及驅動負
載所需之放大器內部電壓擺幅的增大而使失真增加，但
對輸入級轉換失真沒有影響。在反相配置中，當 
LT6015/LT6016/LT6017 以 A 類操作供應電流時可實現
最低的噪聲 (輸入共模被施加了介於電源中間的偏置)。

功率耗散考慮

由於 LT6015/LT6016/LT6017 具有採用高達 ±25V 電源
運作以及驅動重負載的能力，因此無需確保芯片結溫不超過 
150°C。LT6015 內置於一個 5 引腳 TSOT-23 封裝 (θJA = 
250°C/W)。LT6016 採用一個 8 引腳 MSOP 封裝 (θJA = 
273°C/W)。LT6017 則內置於一個 22 引腳無引線 DFN 封
裝 (DJC22，θJA = 31.8°C/W)。

一般而言，芯片結溫 (TJ) 可採用環境溫度 TA 和器件功率耗
散 PD 來估算：

TJ = TA + PD • θJA

IC 中的功率耗散是電源電壓和負載電阻的一個函數。對於
一個給定的電源電壓，最壞情況功率耗散 PD(MAX) 出現在
電源電流最大且輸出電壓為任一電源電壓的一半 (或最大擺
幅小於電源電壓的一半) 之時。PD(MAX) 由下式給出：

PD(MAX) = (VS • IS(MAX)) + (VS/2)2/RLOAD

實例：一個採用 MSOP 封裝的 LT6106 被安裝在一塊熱阻
為 273°C/W 的 PC 板上。當使用 ±25V 電源運作且兩個放
大器同時驅動 2.5kΩ 負載時，給定負載下的最壞情況 IC 功
率耗散出現在驅動 12.5VPEAK 時，並由下式給出：

PD(MAX) = 2 • 50 • 0.6mA + 2 • (12.5)2/2500 = 0.185W

由於熱阻為 273°C/W，芯片溫度將在環境溫度之上經歷大
約 50°C 的溫升。這意味著，在假定條件下 LT6106 的最大
工作環境溫度應為：

TA = 150°C – 50°C = 100°C

如需在更高的環境溫度下運作，可採用 LT6017 四路器件    
(其封裝具有較低的熱阻 θJA = 31.8°C/W) 的兩個通道以及
一個裸露襯墊，該襯墊可以焊接至一個銅平面 (連接至 V–) 
以進一步把熱阻降低至 θJA = 31.8°C/W 以下。
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典型應用

當 VSUPPLY 被拿掉時寬輸入範圍電流檢測放大器變至高阻抗 (Hi-Z)

–

+
5V

–5V

1k

100k

97.6k

CMRR
ADJUST

5k

1k
VOUT = 100 • VINLT6015VIN

VCM

601567 TA02

+

–
+

–

更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

601567 SS
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Q13
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P

N
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ADJUST

D3

簡化原理圖

具 –5V/75V 共模範圍且增益 = 100 的高電壓差動放大器

–

+

R1
200Ω R6

100Ω
1%

R5
10k

R3
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⎜
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NOTE:
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2. DRAWING NOT TO SCALE
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更多信息請訪問 www.linear.com.cn/LT6015

 封裝描述
如需瞭解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/
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MSOP (MS8) 0213 REV G
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封裝描述
如需瞭解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/
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封裝描述
如需瞭解最近的封裝圖樣，請登錄 http://www.linear.com.cn/designtools/packaging/
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5 引腳塑料 TSOT-23

(參考 LTC DWG # 05-08-1635)
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由凌力爾特公司提供的資料均視為準確可靠，但本公司不為其應用承擔責任。如果使用此處所描述
的電路侵犯了相關的專利權，則與本公司無關。中文版僅供參考之用，內容以英文版為準。

修改記錄
修改 描述日期 頁碼

A 1701/13 校正了方框圖 Q7 和 Q8

B 全部
3-7

17

06/13 增加了 LT6015 單通道放大器
把 VCM = 0V 時的最小 IB 改為 –60nA，將 GBW 測試條件改為 fTEST = 100kHz

增添了 “寬輸入範圍電流檢測放大器” 電路
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相關器件

擴展電流提升增益 = 3 的放大器驅動 100Ω 負載至 ±30V，具 600mA 電流限值
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1/2
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典型應用

LT1490A/LT1491A 

LT1638/LT1639

LT1494/LT1495/LT1496

LT1112/LT1114

LT1013/LT1014

器件型號

雙通道和四通道微功率軌到軌輸入和輸出
運算放大器

1.2MHz、0.4V/μs Over-The-Top 軌到軌
輸入和輸出運算放大器

1.5μA 最大值、單通道、雙通道和四通道、
Over-The-Top 高精度軌到軌輸入和輸出運算放大器

雙通道 / 四通道低功率高精度、pA 級輸入運算放大器

雙通道 / 四通道高精度運算放大器

描述

Over-The-Top 輸入，每個放大器的電源電流為 50μA，
反向電池保護至 18V

Over-The-Top 輸入，每個放大器的電源電流為 230μA，
1.2MHz GBW，0.4V/μs  擺率

Over-The-Top 輸入，每個放大器的電源電流為 1.5μA，
375μV 電壓失調

60μV 失調電壓，每個放大器的電源電流為 400μA

150μV 失調電壓，每個放大器的電源電流為 500μA

備注

http://www.linear.com.cn/LT1490A
http://www.linear.com.cn/LT1638
http://www.linear.com.cn/LT1639
http://www.linear.com.cn/LT1491A
http://www.linear.com.cn/LT1494
http://www.linear.com.cn/LT1495
http://www.linear.com.cn/LT1496
http://www.linear.com.cn/LT1112
http://www.linear.com.cn/LT1114
http://www.linear.com.cn/LT1013
http://www.linear.com.cn/LT1014

